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Tentti

Jokaiseen vastauspaperiin nimi ja opiskelijanumero

1. Selosta vihintisn kuusi erilaista sovitustapaa, miti layoutin suunnittelussa voidaan
kéyttads.

2. Mitki ovat merkittivimmat kohinatyypit (noise)
a) MOSFETissa? Selosta my&s, millaisia kohinaléhteitd ne ovat ja mistd ne
riippuvat (kaava ja/tai selostus).

b) BJT:ss4 ? Selosta my&s, millaisia kohinaldhteitd ne ovat ja mistd ne riippuvat
(kaava ja/tai selostus).

3. Piirrd yleisessd muodossa Millerin efekti ja kirjoita siihen liittyvat kaavat. Todista, ettd
siind oleva Millerin ekvivalenssi (Miller equivalence) pitéi paikkansa.

4. Kuvassa EX4-16 on esitetty bipolaaritransistorivahvistinpiiri, jossa on kuormavastus
Ry = 50 kQ ja emitterivastus Rg = 10 kQ. Kollektorivirta on 100 pA. Piirissd olevassa
bipolaaritransistorissa huomioidaan ainoastaan yksi sisiinen kapasitanssi: Cr= 6 pE. Jitd
huomiotta my&s bipolaaritransistorin sisgiset vastukset 1y, , Tr ja ro. Kapasitanssi Cg on
kytketty Rg:n rinnalle kompensoimaan Cy:n aiheuttamaa napaa. Piirré ja kdytd
napanolladiagrammia 16ytidméin Cg:n kompensointiarvo. Piirin lampdtila on 300 K,
Boltzmannin vakio k = 1.38066 * 102 J/K ja elektronin varaus q = 1.60218 * 10 .

FIGURE EX4-16  Amplifier with emitter impedance.




